
【公報種別】商標公報の訂正

【発行日】令和３年１１月９日（２０２１．１１．９）

【登録番号】商標登録第６４２０９７５号（Ｔ６４２０９７５）

【掲載公報発行日】令和３年８月１７日（２０２１．８．１７）

【年通号数】３（２０２１）－０３２

【区分】９、４０、４２

【出願番号】商願２０２０－１０５４３７（Ｔ２０２０－１０５４３７）

【訂正要旨】【商標権者】の【氏名又は名称言語表記】の誤載により以下のとおり訂正する。

（１９０）【発行国・地域】日本国特許庁（ＪＰ）

（４５０）【発行日】令和３年８月１７日（２０２１．８．１７）

【公報種別】商標公報

（１１１）【登録番号】商標登録第６４２０９７５号（Ｔ６４２０９７５）

（１５１）【登録日】令和３年７月２７日（２０２１．７．２７）

（５４０）【登録商標】

（５００）【商品及び役務の区分の数】３

（５１１）【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】

第９類　ＩＣチップ，半導体試験装置，トランジスター（電子部品），半導体，半導体デバイス，半導体チップ

，集積回路，電子半導体，電子集積回路，シリコンウェハー

第４０類　危険物の除去，受託による材料の組立加工，化学試薬の処理，バニシング仕上げ加工，フライス削り

，金属の加工処理，材料処理に関する情報の提供

第４２類　技術的課題の研究，受託による新製品の研究開発，科学に関する研究開発，製品の検査，半導体加工

技術の分野における研究，材料検査，新製品の研究及び開発，物理の分野に関する研究，集積回路の設計，電気

通信機器の設計

【国際分類第１１版】

（２１０）【出願番号】商願２０２０－１０５４３７（Ｔ２０２０－１０５４３７）

（２２０）【出願日】令和２年８月２５日（２０２０．８．２５）

（７３２）【商標権者】

【識別番号】５２０３２５７０６

【氏名又は名称】イノサイエンス　（ソシュウ）　セミコンダクター　カンパニー　リミテッド

【氏名又は名称原語表記】Ｉｎｎｏｓｃｉｅｎｃｅ　（Ｓｕｚｈｏｕ）　Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ　Ｃｏ．

，　ｌｔｄ．

【住所又は居所】中華人民共和国　ジアンス　プロヴィンス　スジョウ　シティ　ウジャン　ディストリクト　

リリ　タウン　フンフ　アベニュー　ナンバー５５８

【住所又は居所原語表記】Ｎｏ．　５５８　Ｆｅｎｈｕ　Ａｖｅ，　Ｌｉｌｉ　ｔｏｗｎ，　Ｗｕｊｉａｎｇ　

ｄｉｓｔｒｉｃｔ，　Ｓｕｚｈｏｕ　ｃｉｔｙ，　Ｊｉａｎｇｓｕ　Ｐｒｏｖｉｎｃｅ，　Ｃｈｉｎａ

（７４０）【代理人】

【識別番号】１００２０５９３６

【弁理士】

【氏名又は名称】崔　海龍

（７４０）【代理人】

【識別番号】１００１３２８０５

【弁理士】

【氏名又は名称】河合　貴之

【法区分】平成２３年改正



(2) 商標公報６４２０９７５

【審査官】蛭川　一治

（５６１）【称呼（参考情報）】アイガン、イガン、アイジイエイエヌ

【検索用文字商標（参考情報）】ＩＧＡＮ

【類似群コード（参考情報）】

第９類　１０Ｃ０１、１１Ｃ０１

第４０類　３７Ｇ０６、４０Ｃ０１、４０Ｆ０１、４０Ｈ９９、４０Ｋ０１、４２Ｋ０１、４２Ｋ０２

第４２類　４２Ｎ０３、４２Ｑ０１、４２Ｑ０２、４２Ｑ０３、４２Ｑ９９


